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[Pisvositions particurieres -
Lintégralité des évaluations est réalisée en contréle continu intégral. La note de contrle continu intégral d'une UE en 1ére session provient de la moyenne d'au
Regles de validation :

Les BCC d'un méme semestre ne peuvent pas

entre eux mais une compensation entre certains BCC (de méme natu

A lissue de la 2nd session, la validation des résultats es

culé en remplagant chaque note d'UE de 1ére session par celles de 2éme s

. Reglement des études de I'STY pour plus de détals.

La validation des résultats obtenus par I'éléve se fait semestriellement. Le passage en année supérieure est validé si 'éléve a validé les 30 ECTS de chaque semestre, soit 60 ECTS sur Iannée. L'a

st possible sur année, a condition que I'élé

ins deux notes. Pour chaque UE, le responsable définit le nombre d'évaluations, leur nature et leur pondération et en informe les éléves au démarrage

dans I'un de ces BCC. Les ECTS de BCC compensables sont a

/e ne soit pas défailla

uis lorsque la moyenne pos

jon avec les mémes régles de validation qu'en 1ére session

dérée des BCC compensables est supérieur ou égale a 10/20, |

uisition d'ECTS se fait uniquemnt par la validation de BCC. Les ECTS d'un BCC sont acquis lorsque la moyenne pondérée des notes des UE qui le composent est supérieure ou égale &

10/20, en respectant les régles de compensation des UE. Une compensation entre les UE d'un méme BCC est possible si ['éléve obtient une moyenne supérieure ou égale a 07/20 dans chaque UE du BCC. Si un(e) éléve a une moyenne strictement inférieure

oefficients de pondération appliqués correspondant au nombre dECTS des BCC

07/20 4 au moins une UE

in BCCl (elle) est considéré(e)

faillant 4 ce BCC et doit passer en 2nde session pour ce BCC.

Note : Ia participation 3 deux demi-journées dans le cadre de la Participation A la Vie de I'cole (PAVE] est obligatoire pour la validation de I'UE CPCO4001 du semestre 4 en 28me année du CPI. La validation de demi-journée PAVE peut étre faite par anticipation dés la 1ére année du CPL
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Semestre 1 3
cPisia1 BCC - Science de la matire et de I'ingénieur 1 s 15
(cPPH1001 [Thermodynamique classique Classical thermodynamics s1 18 2 [ 0 0 40 4 1|1 [ [ 27 2 0 [ 49 100 Ecrit,pratique ou oral 100 crit ou oral C. Geuting
cppH1002 [Mécanique du point Classical mechanics s1 18 18 [ 36 0 36 3 1|1 [ [ 27 18 0 [ a5 100 Ecrit,pratique ou oral 100 crit ou oral C. Geuting
cpsiio01 Electrocinétique Electrocinetic s1 12 2 [ 36 0 36 3 1|1 [ [ 18 2 0 [ a2 100 Ecrit,pratique ou oral 100 crit ou oral . Chikhi
cpsiio03 Mécanique du solide statique Solid mecanics statics s1 10 10 8 28 0 28 3 1|1 1 [ 15 10 8 [ 33 100 Ecrit,pratique ou oral 100 crit ou oral F. Hadri
cPcH1001 [Atomistique, architecture de la matiére [Atomistic, Structure of matter s1 14 14 0 28 0 28 2 1|1 [ [ 21 14 0 [ 35 100 Ecrit,pratique ou oral 100 crit ou oral C. Geuting
cPisia2 BCC - Mathématiques et informatique 1 s 12
cPma1001 Algebre 1 Algebra 1 s1 18 18 [ 36 0 36 3 1|1 [ [ 27 18 0 [ a5 100 Ecrit,pratique ou oral 100 crit ou oral A Bielle
cPmA1002 Analyse 1 Analysis 1 s1 18 28 [ 6 0 46 4 1|1 [ [ 27 28 0 [ 55 100 Ecrit,pratique ou oral 100 crit ou oral A.Bielle
cpin1001 Programmation C et algorithmique 1 C Programming and algortihms 1 s1 18 36 [ 54 0 54 s 1|1 [ [ 27 36 0 [ 63 100 Ecrit,pratique ou oral 100 crit ou oral . Calcado
cPisiez BCC- Langues 1 s 3
cPAN1001 Anglais 1 English 1 s1 0 28 [ 28 0 28 3 o 1 [ [ [ 28 0 [ 28 100 Ecrit,pratique ou oral 100 crit ou oral C. salpetrier X

Semestre 2 30
cris281 BCC - Sciences de la matiére et de Iingénieur 2 s 13
cpH2001 Optique géométrique Geometrical optics 52 10 18 0 2 0 28 3 1|1 o o 15 18 0 o 33 100 crit,pratique ou oral 100 critou oral C. Geuting
cpsiz001 Electronique 1 Electronics 1 52 18 54 o 7 0 72 5 1| s o o 27 162 0 o 189 100 crt pratique ou oral 100 critou oral . Chikhi
cpsi2002 Cinétique et mécanismes Kinematics and mechanisms 52 10 10 8 2 0 28 2 1|1 1 o 15 10 8 o 33 100 crt praique ou oral 100 critou oral . Hadri
cPPR2001 Initiation 3 la CAO Introduction to CAD s2 0 o 20 20 0 20 2 of o 2 o o 0 40 o 40 100 crit,pratique ou oral 100 critou oral C. Geuting
cpsi2003 Initiation 4 1a conception de circuits imprimés (PCB) Introduction to Printed Circuit Board design (PCB) 52 4 12 o 16 0 16 1 2 | 2 o o 12 2 0 o 36 100 crit,pratique ou oral 100 critou oral C. Geuting
cris282 BCC - Mathématiques et informatique 2 s 1
cPva2001 [Algebre 2 Algebra 2 s2 18 18 o 36 0 36 4 1|1 o o 27 18 0 o 45 100 crt pratique ou oral 100 critou oral A Bielle
cPva2002 [Analyse 2 Analysis 2 52 18 36 20 74 0 74 5 1|1 2 o 27 36 40 o 103 100 crt pratique ou oral 100 critou oral A Bielle
cpin2001 Programmation C et algorithmique 2 C Programming and algortihms 2 52 18 36 0 54 0 54 5 1|1 o o 27 36 0 o 63 100 crt pratique ou oral 100 critou oral . Calcado
cis283 BCC- Langues 2 s 3
cPAN2001 Anglais 2 English 2 s2 0 28 o 28 0 28 3 o 1 o o o 28 0 o 28 100 crit,pratique ou oral 100 critou oral C. salpetrier x

[BCC d'ouverture
UE ibre

[UETRENGAP (semestre pair) et UETRENGAI (semestre impair) Engagement et vie associative 8 3 14 3 70 rapport dactivite 30 oral et fiche projet 50% ol
[icence : TAPSISET  TAPSLSEG [Théorie et pratique des activités physiaues et sportives 18h 3 00 Pratique (65%) et 100 pratiaue (©5%) et
[Master : TAPSMISE1 3 TAPSMISES théorique (35%) théorique (35%)




